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Przerzutnik monostabilny do zalagczania duzych pradéow
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Przedmiotem wynalazku jest przekaznik mono-
stabilny do impulsowego zalgczania duzych pra-
d6w, przeznaczony do wspélpracy z odbiornikami
energii, takimi jak cewki -przekazZnik6éw, Zrodia
Swiatta itp.

Znanych jest wiele rozwigzan ukladéw prze-
rzutnikéw monostabilnych, jednakze najczeSciej
stosowanym jest przerzutnik, zrealizowany na
dwo6ch tranzystorach, z ktérych baza jednego po-
1gczona jest poprzez kondensator z kolektorem
drugiego tranzystora, do ktbérego dotaczony jest
wspélny zacisk réwmoleglego polaczenia rezystora
i odbiornika. Drugi wspbélny zacisk odbiornika
.1 rezystora polgczony jest ze Zrédlem zasilania
oraz z kohcoOwkami dwoch nastepnych rezystoréw,
z "ktérych jeden polaczony jest druga koncéwks
Z paza pierwszego tranzystora, a drugi z kole-
ktorem tego tranzystora. Kolektor ten polaczony
jest poprzez- rezystor z baza drugiego tranzystora,
polgczong poprzez rezystor z pomocniczym Zrédiem
zasilania. Emitery obu tranzystoréw sg dotaczone
do masy. W stanie statycznym pierwszy tranzystor,
ktérego baza i emiter stanowig wejscie przerzutni-
ka, znajduje sie w stanie przewodzenia, za§ drugi
tranzystor nie przewodzi. Kondensator jest natado-
wany w przyblizeniu do napiecia zasilania w
obwodzie szeregowego polgczenia kondensatora
i odbiornika zbocznikowanego rezystorem oraz
emitera i bazy pierwszego tranzystora. Z chwilg
wyzwolenia ukladu, zewnetrznym zatykajacym im-
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pulsem przylozonym na baze tranzystora pierw-
szego, tranzystor ten zatyka sie, za$§ drugi tran-
zystor zaczyna przewodrié. Czas przewodzenia, a
tym samym trwania impulsu wyjsciowego,
uwarunkowany jest stala czasowa rozladowania
kondensatora. Kondensator ten roztadowuje sie do
momentu gdy pierwszy tranzystor ponownie zacz-
nie przewodzié. W tym momencie wystepuje rege-
nerujacy proces zmiany stanu, po ktérym naste-
puje natadowanie sie kondensatora i powr6ét do
stanu wyjsciowego. Aby zapewni¢ wysterowanie
odbiornika mocy duzym pradem, wartosci elemen-
téw obwodu powinny byé tak dobrane, aby w
czasie trwania impulsu zapewnié wysterowanie
drugiego tranzystora. Efektem tego jest przeplyw
odpowiednio duzego pradu przez pierwszy tran-
zystor, w stanie statycznym, co w decydujacy
sposéb wplywa na zmniejszenie sprawno$ci ukiadu,
a tym samym podraza koszty eksploatacji, co sta-
nowi o podstawowej niedogodno$ci oméwionego °
rozwigzania.

Celem wynalazku jest opracowanie uktadu prze-
rzutnika monostabilnego, o duzej sprawnosci.

Wytyczony cel spelnia uklad, zawierajacy dwa
tranzystory z ktérych kolektor pierwszego polg-
czony jest poprzez pierwszy rezystor ze Zr6édiem
napiecia statego i baza drugiego z tych tranzysto-
réw o mocy wigkszej od mocy pierwszego. Emiter
drugiego tranzystora jest takze potaczony z tym
zr6dlem napiecia, za§ jego kolektor ze wspélnym
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zaciskiem drugiego rezystora i odbiornika mocy.
Drugi wspélny zacisk tego rezystora i odbiornika
polgczony jest ze wspdlnym zaciskiem dwéch na-
stepnych rezystoréw, trzeciego i czwartego z kté6-
rych trzeci polgczony jest z emiterem pierwszego
tranzystora, za$ ‘czwarty, ktérego zaciski stanowia
wejscie impulséw wyzwalajacych, z bazg tego
tranzystora, do ktorej dotaczone jest szeregowe
polaczenie pigtego rezystora i kondensatora, do-
laczonego swoim drugim biegunem do kolektora
drugiego tranzystora.

" Przerzutnik monostabilny do zalgczania duzych
pradéw zostal blizej przedstawiony w schemacie
ideowym na rysunku, na ktéorym kolektor pierw-
szego tranzystora T1 polgczony jest z bazg drugie-
go tranzystora T2 i poprzez pierwszy rezystor Rl
ze Zrédiem napiecia- stalego Uxyk, z kidrym polg-
czony jest takze emiter drugiego tranzystora T2.
Kolektor tranzystora T2 polaczony jest ze wsp6l-
nym zaciskiem drugiego rezystora R2 i odbiorni-
ka mocy RO, ktérych drugi wspllny zacisk poig-
czony jest ze wspblnym zaciskiem dwoéch rezysto-
row trzeciego R3 i czwartego R4. Rezystor R3
swoja druga koncowka polgczony jest z emiterem
tranzystora T1, za$ rezystor R4 z bazg tego tran-
zystora. Zaciski rezystora R4 stanowia wejscie dla
impulséw wyzwalajacych. Do bazy tranzystora T1
dolaczone jest szeregowo polgczenie pigtego rezy-
stora R5 i kondensatorar C, dolaczonego swoim
drugim biegunem do kolektora tranzystora T2.

Dzialanie opisanego ukladu jest nastepujgce. W
stanie statycznym obydwa tranzystory nie prze-
wodzg. W momencie przylozenia impulsu wy-
zwalajgcego na baze tranzystora T1, wprowadzaja-
cego ten tranzystor w stan przewodzenia, prze-
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czyna sie proces ladowania kondemsatora C w
obwodzie: zrodio zasilania Uxg, kolektor-emiter
tranzystora T2, kondensator C, rezystor R5 i rezy-
stor R4, ze stala czasowg okre§long zalezmos$cig
C/R5 + R4/, ktéra wyznacza czas trwania impulsu.
Prad ladowania powoduje spadek napiecia na
rezystorach R4 i R5, podtrzymujge tym samym
przewodzenie tranzystor6w T1 i T2. Z chwilg gdy
prad ladowania zmaleje do warto$ci nie wystar-
czajgcej do wysterowania tranzystora T1 w obu
tranzystorach nastepuje zanik pradu.

Zaleta rozwigzania wedlug wynalazku jest jego
wysoka sprawno$é, wynikajaca z faktu, izw stanie
-statycznym obydwa tranzystory sg zatkane. Ko-
rzystna jest ré6wniez mozliwo$é uziemienia jedne-
go z biegunéw odbiornika.

Zastrzezenie patentowe

Przerzutnik monostabilny do zatgczania duzych
pradéw, zawierajacy dwa tranzystory, znamienny
tym, ze kolektor pierwszego tranzystora (T1l) po-
Igczony jest poprzez pierwszy rezystor (R1) ze
zZrédlem napiecia statego (Ugkx) i baza drugiego
tranzystora (T2) o mocy wiekszej od mocy pierw-
szego tranzystora, ktdrego emiter jest takze poia-
czony z tym Zrddlem, za$ jego kolektor ze wspol-
nym zaciskiem drugiego rezystora (R2) i odbiorni-
ka mocy (RO), ktérych drugi wspblny zacisk po-
laczony jest ze wspblnym zaciskiem dwéch na-
stepnych rezystoréw trzeciego (R3) i cawartego
(R4), z ktérych jeden jest polaczony z emiterem
pierwszego tranzystora (T1), za$§ drugi z nich, kté-
rego 2aciski stanowig wejscie impulséw wyzwala-
jacych, z baza tego tranzystora, do ktbérej dotgczo-

35
wodzié zaczyna réwniez tranzystor T2, wysterowa- ne jest szeregowo polgczenie tranzystora (R5)
ny pradem o wartoSci uwarunkowanej wartoscig i kondensatora (C), dolaczonego swoim drugim
rezystancji rezystora R3. W {ym momencie za- biegunem do kolektora drugiego tramzystora (T2).
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